














专利名称(译) 有机发光二极管显示基板，有机发光二极管显示基板的制造方法和显示装置
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摘要(译)

本公开涉及显示技术，并且提供了一种有机发光二极管显示基板，制造有机发光二极管显示基板的方法和显示装置。 该方法包括：
用金属形成像素限定层过渡图案； 氧化像素定义层过渡图案，以形成绝缘像素定义层。
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